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摘要(译)

EL显示器具有发光单元，该发光单元具有设置在一对电极和控制发光单
元发光的薄膜晶体管阵列单元之间的发光层。层间绝缘膜设置在发光单
元和晶体管阵列单元之间。发光单元的阳极经由层间绝缘膜的接触孔电
连接到薄膜晶体管阵列。薄膜晶体管阵列还具有电流供应中继电极，其
经由层间绝缘膜的接触孔连接到发光单元的阳极。防扩散膜形成在发光
单元的阳极和中继电极的边界面上。
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